Kennblait

F Dreifachdiode-Triode

Kb
E/P/URBC 80

(E7048/E7049/E7054)

Allgemeine Angaben

Die MiniaturrShre (Noval) E/P/UABC 80 besteht aus
einer Diode mit groBem Innenwiderstand fir Ampli-
tuden-Demodulation, einer Duodiode mit kleinem
. Innenwiderstand fiir Frequenz-Demodulation speziell
fur Verhglinisgleichrichtung und einer Triode zur
NF-Vorversidrkung.

Gewicht: ca. 125 g
Heizung
Indirekt geheizte Oxydkatode
. EABC PABC UABC

Heizspannung U; 2,2 9.5 285 V
Heizstrom I 450 30_0 m mA
Statische Werte
A. Diode 1 fiir Amplitudendemodulation
Diodenspannung Uy

. Diodenstrom la
Innenwiderstand Ry

B. Dioden !l und Hl fiir Frequenzdemodulation
(Werte je System)

Diodenspannung Uai, m
Diodenstrom Lan, m
Innenwiderstand Ri i

10 v
2 “mA
5 kChm
5 v
25 mA
200 Ohm
Verhdlini - Ri” —
erhdlinis 067=— =15
Rin
C. Triode
Anodenspannung U, 250 200 \Y
Gittervorspannung Ug —3 —2 v
Anodenstrom Iq 1 1,35 mA
Steilheit S 1,2 1,5 mA/V
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Verstarkungsfaktor
Innenwiderstand

Betriebswerte

Triode als NF-Verstarker in RC-Kopplung Rg = 10 MOhm, R, = 0 Ohm

Betriebsspannung
AuBenwiderstand

Gitterableitwiderstand
der folgenden Réhre

Anodenstrom

Eingangsspannung

firU, o4 =4V

firU, 4 = 8V
Verstarkung

furU, 4 =4V

furU, .4 =8V
Klirrtaktor

firU, 4 =4V

furU, 4 =8V
Grenzwerte

A. Diode I fiir Amplitudendemodulation

Diodenspunnung in Sperrichtung

Diodenspitzenstrom
Mittlerer Gleichstrom

Diodenstromeinsatz

Uy = 03 pA)

Uy
R

a

u

e eff

~

B. Dioden ll und Il fir Frequenzdemodulation

(Werte je System)

Diodenspannung in Sperrichtung

Diodenspitzenstrom

Mitilerer Gleichstrom
Diodenstromeinsaiz

g la = 0.3 pA)
C. Triode
Anodenkaltspannung
Anodenspannung’

Anodenbelastung

70 70
58 46

250 250 250 250
300 200 200 100
1 0 1

06 08 08 1.3
67 68 F0 78
134 136 140 157
60 59 57 51
60 59 5% 51
03 025 03 03
0,66 055 06 055

l“"dlsperr max

LJ_I max

Idl max

Ugio —0.1.

adll; Il sperr max

1d1l, 11t max

Vau, 11 max

Udiie, Iile —0,1..

UuL max

UU max

N

a max

250
100
07
1.3

80
160

50
50

0.3
0,6

350

.—13

350
75
10

.—13

550
300

kOhm

v
kOhm

MOhm
mA

mV
mV

fach
fach

Yo
%o

mA
mA

mA
mA

s < <




Dreifachdiode - Triode. UABC 80
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UABC 80 .Dreifachdiode-Triode
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Dreifachdiode-Triod EABC 80
reiya ioae-iriode UABC 80
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EABC 80 Dreifachdiode-Triode
UABC 80
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_ ] EABC 80
Dreifachdiode-Triode UABC 80
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UABC 80 Dreifachdiode-Triode
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Katodenstrom

Gitterableitwiderstand
bei automatischer oder halb-
automatischer Vorspannung

bei Vorspannung
nur durch Rg *)

Gitterstromeinsatz
( e= 0,3 pA)

‘Spannung zwischen

Faden und Katode

AuBerer Widerstand zwischen
Faden und Katode **)

R

'k max

Rg(k) max

g{g) max

U

ge

Uf,

k max

Rf‘r

k max

22
—13

150

20

mA

MOhm
MOhm
)
v

kOhm

*) Der Wechselstromwiderstand im Gitierkreis fiir Netzfrequenz soll 400 kOhm

nicht {iberschreiten.

*
**) Hohere Werlte fiir Diskriminatorschaltungen sind nur zuléssig nach Riick-

sprache mit dem Lieferwerk.

Kapazitéten

A. Diode |

Diode | / Katode (I 4 1IN
-+ Faden + Abschirmung
B. Dioden Il und Il

Diode 1l / Katode II
+ Faden + Abschirmung

Diode Il / Katode (I + 111)
+ Faden + Abschirmung

Katode Il / Diode Il
*+ Faden + Abschirmung

Katode Il / Faden

C. Triode
Eingang
Ausgang
Gitter / Anode

Systeme gegeneinuhder'
Anode / Diqde |

Anode [ Diode 11l

Anode / Katode I

Gitter | Diode |

Gitter |/ Diode Il

Gitter [ Katode 1l

CANKUHID+H +5

Cdit{kil+f-+5
CANKU-+ID 45

Ckitidil 845
Skig

Caldl
Caydiit
Carkil
Cg/dI
Cg/dil
Cq/kit

11 T 1

1N HA

45
45

44
21

1.9

1.4
23

0,1
0,1
0,01
0,06
0,02
0,005

pF

pF
pF

pF

pF.

pF
pF
pF

pF
pF
pF
pF
pF
pF




Betriebshinweise

Um gegenseitige Brummstdrungen der Systeme zu verhindern, ist der Sodkelstift 5

an Masse zu legen.

Das Mittelrohr der Fassung dient zur Entkopplung der Elekiroden untereinander

und ist daher mit Masse zu verbinden.

Betriebsbedingungen

Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der Grenzwerte, sind Mittelwerte. Mit

entsprechenden Streuungen um diese Mittelwerte muB gerechnet werden.

Die Nennwerte der Heizung (unterstrichen) sind einzuhalten. Durch Netzspannungs-

schwankungen und Schalfmiﬂelsireuu:ngen darf

bei Paralletheizung die Heizspannung
nicht mehr als += 109,

bei Serienheizung der Heizstrom

nicht mehrals = 69
vom Nennwert abweichen.

Die Grenzwerte diirfen mit Riidksicht auf die Betriebssicherheit und die Lebens-
dauer der Réhre unter keinen Umstdnden iiberschritten werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte bzw. bei Nichteinhalten der Betriebsbedingun-
gen erlischt jeder Garantieanspruch.

Die Temperatur des R&hrenkolbens darf im Dauerbetrieb 150° C nicht iiber-
schreiten.
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Sodkelschaltschema

(von unten gegen die Réhre gesehen)

Socke!: 9-Stift-Miniatur

Hersteller der Abschirmung:

VEB Elekiro-Mechanik
Betlin-Lichtenberg
WeitlingstraBe 70

NenngréBe 50 nach DIN 41539

MaBbild

(max. Abmessungen)
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